
トランジスタ

2SA571 
PNPエピタキシアルプレーナ形シリコントランジスタ
高速スイッチングおよび高周波地11信用

工業および通信用

o 8∞mA くらいまでの高速スイッチが可能で 外形図(単位 :rnm) 
す.。コレクタ飽和電圧が小さい。コレPタ ・エミ ッタ間耐圧が高い.
o 2SC97Aとのコ ンブ リメ '/!Jリ用です
0 電子計算機のコアドライパ，各種計測 ・制御

話器穏，ビデオ機器に適しています.

絶対最大定格 (T.=25
0
C)
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電気的特性 CT.=25'C)

阜i 目 号 条 何 |最小|州最大|単位
コレクタし ゃ[罰む統 ICES VCE=-45V.VnE=0 -0.1 

エミッタしゃ断定流 IEBO VEn=-4.0V Ic=O -0.1 

コレクタ抱和 電圧 VCE <sat) -0.4 0.6 

ベース飽和 也 圧 VnE <sut) 
=-50mA 

ーl.0 ーl.2

直流 m流 f曽紹率 hFEI 

5iFfvn=伺2凶==1f剖5==003M--nm1m1rA 0出A V v IR=o 
40 

直読1ft流 Ji!1縮率 hFE2 40 80 160 

利得帯域開 m f-r 200 300 

コレクタ容量 Cob 16 25 

ターンオン時間 ton 25 40 
TUI=Is2";-50mA 

ターンオフ時間 tofr 110 160 
試験回路図窓照

蓄 :m 時 r，~ tstg 90 130 

図 1 ton試験回路および入力波形
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図 2 tslg I toff 試験回路および入力波形
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特性曲線 CTa=25
0C)
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品質基 準規格

2S A571はこの品質基準規絡に示されているすべての項目について試験され，

かっ十分満足するように設計されております.

表1.Group A 規格 (Ta=25
0C)

lmL51 l|| |… 最合小絡不判2高験項目 ー750A I:tl:験条件最小最大単位
による誌験方法 C%J 定個数

仙 gr叫|
外観 2071

Subgroup 2. 

コレク タしゃ断電流鈎41.1試験法C VOE=-45V， -0.1 μA VDE=O 
VEn=-4V， 5 

ヱミァタしゃ断電流3061.1試験法D 10=0 0.1 μA 

Subgroup 3 

コレクタ飽和電圧 3071 10=-5∞mA， 
ID=-50mA -0.6 V 

ベース飽和電圧 3066.1 10=ー500mA， 1.2 V 7 4 In=ー50mA

直流電流増幅率 3076.1 
dIPVcuWcztEy -亘=5c1CおーyD10cmVμle号A，z・三2% 40 

Subgroup 4. 

利得帯域幅宥t 3261 
IfIVVRE=oC==1EBM0==5. 0lー-fm11z00A VV， ， 

2∞ lvlH， 
10 4 

コレクタ容鉱 3236 25 pF 

SubgrouD 5. 

ターンオン時間 l 路照試験図星回雲 40 ns 

蓄邸 時間 130 ns 10 4 

タ ンオフ時間 160 n S 

表 2.Group B規格(とくに指定のない限り Ta=25
0C) 

mll11Z1211 
(415 ) 
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いIレ5「 || | |L唱不|試験項目 ー750A 鼠 験条件最小 最大単位 判数

による試験方法 (%J 

Subgroup 2 

2ω:t5'C， 
ハング 浸し 2031.J 10+2 0 

温度サイクル 1051.1誌験法F
低高温 65・c
温150・c 20 5 
5サイクル

熱 苗? 撃 1056.1試験法A 1∞。C→O'C，5"!)-イクJレ

Subgroup 3 1500G， 
0.5ms 

衝 撃 2016. J 

野2おlfJ証:品2陥
振動疲労 2046 

20 5 

一定加速 2006 

ゅ…
端子強 度 1試験法EI227g，3回

Subgroup 5 塩10沈澱速度
E，O/DmO~zld50a ，ODO 
mgfm<tOay 

3に52・4C+の20塩hr気中 20 4 
塩水 :i)}図気 1041.1 

…|  |問| |イ 3 1!OJ作寿命 1026.1 
Tj=175・c…7 i 1'*=20 1 3 保存寿命 1031.1 

失格限界

E，Sおulよ)gびIO7UにD適2用，3す，5る， 
VCE=-45V， 

コレクタしゃ断電流3041.1誤験法C VBE=O -0.2 A 
VEB=-4V， 

エミッタしゃ l軒~統3061.1試験法D

l年II壬o切凶-2手%=4ヨ四c-lcVFne SA ! 

-0.2 A 

直流m流増幅率 3076.1 32 

勺=LTPDj1000hr
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